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La pr6a nte invention se rapporte a un cfible i sold ayant 
une couche extirieure . semi-con'duc trice et, plus pax.ticuliferement, 
elle se rapporte a la structure d'un cfible isol£ se composant prin- 
cipalement de polyethylene reticul£ ou d'un eopolymfcre de polyethy- 
lene r^ticul^, ayant une couche extdrieure serai-conductrice. 

Dans la technique classique, lorsqu'on recouvre la couch 
isolante d'un cShle isole par du polyethylene reticul£ avec une 
couche semi-conductrice extrude e, oil du polyethylene basse densite, 
un copolymfere d 1 Ethylene et d' acetate de vinyle ou un polymere se 
composant principalement de ces substances est utilise comme base, 
h laquelle on ajoute encore du talc, de i'argile, du carbonate de 
calcium et d'autres produits de . charge mineraux semblables, ainsi 
que divers produits de resistance au vieillissement, des produits 
aidant le traitement et analogues tel qu' exige, la pratique couran- 
te est d'utiliser une composition telle qu*un melange d'un eopoly- 
mere d'Sthylene et d'acrylate d^thyle, de peroxyde de dicumyle et 
d' agents de reticulation semblables et de noir de carbone electro- 
conducteur, et un melange d'un copolymere d 1 ethylene et d 1 acetate 
• de vinyle, de peroxyde de dicumyle et d'autres agents de reticula- 
tion semblables, et de noir de carbone <§lectroconducteur . 

Lorsqu'on realise un epissage et qu'on traite l'extremite 
d'un cable isole par du polyethylene r(§ticul<5 ayant une couche ex- 
terieure semi-conductrice, 11 est necessaire de retirer la couche 
semi-conductrice du cEble sur une certaine longueur a partir de 
I'extr^mitd, et l 1 enlevement de la couche semi-conductrice doit 
Stre complete dans ce cas; en outre, en entevaiit la couche serai- 
conduotrioe, la couche isolante doit @tre maintenue intacte. Du- 
rant ces demises armies, par le dSveloppement de la technique, 
on a eu a sa disposition des parties et des accessoires, preraoulds 
suivant la forme du joint et des terminaisons de c£ble, pour l l e- 
pissage et la terminaison de cSbles iso3& par du polyethylene re ticu- 
16, ayant une couche semi-conductrice ext^rieure. Ce proc£d£ donne 
une quality plus stable et facilite le traitement plus rapide par 
rapport aux proc6d£s de traitement classiques consistant a enve- 
lopper avec une bande, a mouler thermiquement et d'autres moyens 
semblables; le procide indiqu<§ ci-dessus. est maintenant largement 
utilise, Cependant, dans ce proc£d6, on exige que les accessoires 
premoul^s utilises soient months sur le contour du cfible sans per- 
mettre de d^fauts £lectriques, si bien qu'on exige de plus en plus 
un proc6d6 pour denuder facilement la couche semi-conductrice sans 
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endommager la couohe iaolante, pendant un temps plua court qu*au- 
paravant • 

Lorsque des compositions classiques telles que mentionnees 
ci-dessus sont extrudees pour retirer la couche Isolde, il est dif- 
5 ficile et cela prend beaucoup de temps de denuder le revStement, 
la couche isolante sera facilement degradee et, ainsi, aucune de 
ces compositions ne satisfera aux exigences mentionnees ci-dessus. 

Cependant, la pr^sente invention est destinee a fournir 
uix cSble isoie par du polyethylene reticule, ayant une couche semi- 
10 conduc trice qui peut §tre facilement d6nud^e 

tion de la semi-conductrice k la surface de la couche iso- 

lante et sans de grader cette couche isolante. 

La pr£sente invention se rapporte h un c&ble isoie par du 
polyethylene reticule, ayant tine couche semi-conductrice, qui est 
15 extrude a^-dcssus de la couche isolante, et fournit au c&ble une 
couche semi -conduc trice qui peut §tre d^nudde facilement, cette 
couche semi-conductrice etant formee en extrudant une composition 
obtenue en melangeant un copolymere d 1 ethylene et d' acetate de vi- 
nyle, contenant 25-55 % en poids d* acetate de vinyle et, d'une raa- 
20 nifcre souiiaitable, une gamme, d^passant 0,2 partie en poids mala 
infe>ieure k 6 parties en poids, de 2,5-dimethyl-2 l ,5'-di (t-butyl- 
peroxy)LeAyne-3 pour 100 parties en poids du polymfere, et une subs- 
tance eieetriqueraent conduc trice. 

Si on I'exige, on peut encore ajouter, selon les conditions 
25 opgratoires, des produits de resistance au vieillissement, des pro- 
duits aidant le traitement et analogues. 

Par suite de recherches r£alis£es par la demanderesse, on 
a confirm^ que la quantity de noir de carbone (25-70 parties en 
poids, en se basant sur 100 parties en poids de polym&re), de pro- 
30 duits de resistance au vieillissement a base de phenol ou d'amine 
et de stearate de zinc et d'autres agents de traitement semblables, 
n'affectaient pas la facility avec laquelle on denude la couche 
semi-conductrice . 

Un exemple du c£ble Isold ayant la couche semi-conductrice 
25 extdrieure de la prdsente invention est represents sur la figure 
unique, oil le o&ble se compose du conduc teur 1, de la couche semi- 
conductrice interieure 2, de la couche isolante 3 et de la couche 
semi-conductrice exterieure 4. 

On donnera oi-aprfes des exemples de la prSsente invention, 
40 des exemples de reference et des exemples de comparaison, oil I'on 
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utilise les matieres,tel que mentionni oi-dessous. g 
Un oondueteur toronn£, ayant une aire en oaupe de 100 mm , 
a 4t6 recouvert par une oouche semi-conductrice extrudes ordinaire 
sur laquelle on. a extrud<§ successivement, pour reoouvrir le cSble, 
la oouohe isolante et la oouche semi-conductrice, tel que present^ 
dans le tableau 1, et le produit a etS oompletement reticule dans 
de la vapeur d'eau saturee sous une pression de 15 atmospheres. 

On a realist dans la couahe semi-conductrice extdrleure, 
recouvrant la surface du eSble, des incisions de 10 mm de largeur 
allant dans la direction axiale du cable, et le cSble a 6t4 soumis 
a un test de pelage par un dispositif d" experimentation de tension, 
dont les resultats sont egalement presentes dans le tableau. 

Les couches semi-conductrices du tableau cohtenaient res- 
peotivement 50 parties en poids de noir de carbone forme a partir 
d'ac^tylene, 1 partie en poids de produit de resistance au vieillis- 
seraent, 1 partie en poids de stearate de zinc, tous ces pourcenta- 
ges Stant bases sur 100 parties en poids du polymere de base, mais 
le type et la quantity d« agents de reticulation et l'epaisseur de 
la couehe semi-conductrice ont et<§ modifies. 
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Copolymere dthylene-ac'tate de vinyle 
Quantite d 8 aeetate de vinyle dans le copolymfere 
2, 5-dimethyl-2 1 , 5 6 -dl { t-butylperoxy )hexyne-3 
indice d'eeculeraent de masse fondue (g/10 mn) 

Peroxyde de di- £4 -eutnyle 
= Copolymere ethylene-aerylate d ? ethyle,de la 
societe dite UCC, Etats-Unis d'Amerique 

Produit de resistance au vieillissement 

10 Comme cela est evident d'apres les exemples, ce n'est que 

lorsqu'un copolymere ethylene -acetate de vinyle contenant 25-55 % 
en poids d 1 acetate de vinyle et du a^dim^thyl^Ss'-diU-butyl- 
peroxy)hexyne-3 sont combines qu'on peut obtenir la couche semi- 
conductrice desirSe, qui peut Stre facilement denuded. 
15 si la teneur en acetate de vinyle est inferieure a 25 % 

en poids par rapport au copolymere ethylene-ac^tate de vinyle, la 
couche ne sera pas deiiudSe facilement et, si elle depasse 55 % en 
poids, son adherence sur la couche isolante sera d^ grades , en ren- 
dant le cSble inadaptable a I 1 utilisation. Lorsque la teneur en 
20 acetate de vinyle du copolymere 4thylene-ac£tate de vinyle est 
25-55 % en poids, la couche peut Stre d&iud6e tres facilement. 
Quand la teneur en 2,5-dimethyl-2 , ,5'-di(t-butylperoxy)hexyne-? est 
inferieure & 0,2 partie en poids, en se basant sur 100 parties en 
poids de copolymere, la resistance au pelage de la couche semi- 
25 conductrice est relativement faible et, si elle d<Spasse 6 parties 
en poids, l'adherence de la couche semi-conductrice sur la matiere 
isolante est dSgradee, en reduisant ainsi la facility d' application 
en tant que cable. Une gamme d^passant 0,2 partie en poids raais 
inferieure a 6 parties en poids pre*sente les meilleurs rSsultats. 
50 En ce qui conceme I'Spaisseur de la couche, si l^pais- 

seur de la couche semi-conductrice extrudee sur la couche isolante 
est inferieure a 0,1 mm, la couche, une fois denudee, se dechirera 
facilement et l'6paisseur doit, de maniere souhaitable, §tre supe- 
rieure a 0,1 mm. 

35 Ainsi* ce n'est que lorsque le copolymfere ethylene-aeetat 

de vinyle contenant 25-55 % en poids d' acetate de vinyle et une 
gamme de 0,2 partie en poids mais inferieure a 6 parties en poids 
ie 2,5-diinethyl-2 t ,5 , -di(t-butylperoxy)hexyne-3, en se basant sur 
100 parties en poids du copolymere, composent 3a couche semi-conduc- 

40 trice qu'on peut obtenir la couche semi-conductrice de la presente 



70 35177 



8 



2108171 



invention qui peut Str dtfnudle complfetement trfes facilement. Lors- 
qu'on emploie des agents de reticulation autrea que ceux mention- 
's ci-dessus, on ne peut pas obtenir un excellent effet d'arrach^- 
ment, corame on l'a explique ci-dessus et tel que prouv<£ par les ex* 
p^riences de la demanderesse . 

On a egalement confirm^ que lorsque 1* agent de reticula- 
tion, le s^S-dim^thyl-a^S^diCt-butylperoxy^exyne-?, est ajoute 
k un polymere k poids mol6culaire eieve autre que le copolymfere 
ethylene-acetate de vinyle, on ne peut pas s'attendre aux excel- 
lents *ef~£efcs * Ce ^esfc**quJen jotilisan^ la j*mm$$Mm A 1& Mi" 
sente invention qu'on peut obtenir la couche semi-conductrice qui 
peut Stre ett icacement denudee. La quantite de noir de carbone 
n'est pas particulierement limit^e mais, si elle est inf^rieure a 
25 %, la conductibilite eiectrique, telle qu"exigee dans la presen- 
te invention, ne peut pas Stre oTbtenue, alors qu'une quantite de- 
passant 70 % d^gradera les proprietes ro^caniques de la couche con- 
ductrice elle-mSme en d^gradant son aptitude au travail, si bien 
qu*une gamme de 25-70 % est souhai table . 

La prSsente invention peut §tre, bien stir, appliqu^e k des 
cables eiectriques ayant une couche isolante domt la composante 
principale est du polyethylene retieuie 6u un copolyra&re de polye- 
thylene reticule, independamment de la dimension et de l' utilisa- 
tion du cSble. 

La presente invention n'est pas limitee aux exemples de 
realisation qui viennent d'etre decrits, elle est au contraire sus- 
ceptible de variantes et de modifications qui apparaltront h l'hom- 
me de l'art# 
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HEVENDIC ATI ONS 
1 - C&ble dlectrique isol6 ayant une couche exterieure 
semi-conductrice extrudee sur sa couche isolante, caracterise en 
ce que le cSble est isole princi pa lenient avec du polyethylene reti- 
5 cule ou un eopolymere de polyethylene reticule, et la couche exte- 
rieure semi-conductrice se compose d*un eopolymere ethylene-acetate 
de vinyle contenant 25-55 % en poids d 1 acetate de, vinyle et du 2,5- 
dim^thyl-2 1 ,5'-diCt-butylperoxy)hexyne-5> et on lui ajoute une 
substance tlectriquement conductrice telle que du noir de carbone. 
XO 2 - cable isol£ selon la revendi cation 1* caracterist en 

ce que la couche isolante est constitute par du polyethylene r6ti- 
cult. 

3 - C^ble isole selon les revendications 1 et 2, caracte- 
rise en ce que la couche isolante est constitute par une polyole- 

15 fine reticulte se composant d'un eopolymere d 1 Ethylene et d 1 acetate 
de vinyle. 

4 - CStble isblt selon I'une des revendications 1 k 3, ca- 
racttrist en ce qu'a la couche isolante, on ajoute des produits de 
charge mintraux tels que du talc, de l'argile, etc, 

20 5 - CSble isole selon I 1 une des revendications 1 a 4, ca- 

recterist en ce qu"on met dans la couche semi-conductrice une gam- 
roe depassant 0,2 % en poids mais inferieure a 6 % en poids de 2,5- 
dimethyl-2 1 ,5*-di(t-butylperoxy)hexyne-3, en se basant sur 1O0 par- 
ties en poids de eopolymere. 

25 6 - cable isolS selon l l une des revendications 1 a 5* ca- 

racterise en ce que l^paisseur de la couche semi-conductrice exte- 
rieure est superieure a 0,1 mm. 

7 - CSble isole selon I'une des revendications lab, ca- 
racterise en ce que 25 a 70 parties en poids de noir de carbone, 

30 pour 100 parties en poids de eopolymere, sont contenues dans la, 
couche semi-conductrice exterieure. 
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